
Программа 

магистратуры:

Кафедра: 

Высшая школа: 

Высшая школа нанотехнологий и инженерии


Высшая школа нанотехнологий и инженерии

03.04.02

Физика

Умные материалы и передовые технологии

Срок получения образования: 2 г.

  ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"


ОНК "Институт высоких технологий"  

План одобрен Ученым советом вуза


Протокол № 53            от 25.03.2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе специализированного высшего образования - магистратуры

Образовательный стандарт (СУОС)  № 10 от 28.03.2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Квалификация: Физик-исследователь Год начала подготовки (по учебному плану) 2025

научно-исследовательский

Типы задач профессиональной деятельности
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65 65 2340 2340 860 1372 27 138 18 178 46 556 54 20 86 26 76 120 28 14 370 54 18 94 9 98 10 446

38 38 1368 1368 508 788 27 138 18 178 46 556 54 8 40 8 66 8 4 160 18 3 18 9 18 72

+ Б1.О.01 Профессиональная подготовка на английском 

языке
Б1.О 2 1 4 4 144 144 68 76 2 32 2 38 2 32 2 38 3 УК-1; ОПК-2

+ Б1.О.02 Технологическое предпринимательство Б1.О 3 3 3 108 108 36 72 3 18 9 18 72 3 ОПК-3; ОПК-4

+ Б1.О.03 Научное общение, презентация научных 

результатов
Б1.О 2 3 3 108 108 26 82 3 8 8 16 8 2 82 3 УК-1; ОПК-2

+ Б1.О.04 Дизайн эксперимента и математическая статистика Б1.О 1 3 3 108 108 50 58 3 16 32 2 58 3 ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.05 Проектный менеджмент Б1.О 1 3 3 108 108 52 56 3 18 32 2 56 3 УК-1; ОПК-4

+ Б1.О.06 Машинное обучение и анализ больших данных Б1.О 1 4 4 144 144 52 74 4 18 32 2 74 18 3 ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.07 Метрология Б1.О 1 3 3 108 108 38 70 3 18 18 2 70 3 ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.О.08 Физика наноматериалов и наноструктур Б1.О 1 4 4 144 144 66 78 4 32 32 2 78 3 ПК-1

+ Б1.О.09 Избранные главы физики твердого тела Б1.О 1 4 4 144 144 34 92 4 18 18 16 92 18 3 ПК-1

+ Б1.О.10 Избранные главы оптики и фотоники Б1.О 1 4 4 144 144 36 90 4 18 18 90 18 3 ПК-1

+ Б1.О.11 Материаловедение и технологии материалов Б1.О 2 3 3 108 108 50 40 3 32 18 40 18 3 ПК-1

27 27 972 972 352 584 12 46 18 76 54 20 10 210 36 15 76 80 10 374

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В 22 2 12 12 432 432 186 210 12 46 18 76 54 20 10 210 36 ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.01 Физическая химия наночастиц Б1.В 2 3 3 108 108 44 46 3 18 24 10 2 46 18 3 ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.02 Современные научные методы. Эксперимент Б1.В 2 3 3 108 108 52 56 3 48 4 56 3 ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.03 Наноматериалы и биологические системы. 

Бионанотехнологии
Б1.В 2 3 3 108 108 34 56 3 18 14 10 2 56 18 3 ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01.04 Избранные главы биологии и химии Б1.В 3 3 108 108 34 74 3 18 18 14 10 2 74 3 ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01.05 Электроника Б1.В 2 3 3 108 108 56 34 3 10 28 16 2 34 18 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.06 Возобновляемые источники энергии Б1.В 2 3 3 108 108 22 86 3 10 10 2 86 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.07 Технология производства солнечных элементов и 

модулей
Б1.В 2 3 3 108 108 38 52 3 18 18 2 52 18 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.01.08 Микропроцессорные технологии Б1.В 2 3 3 108 108 38 52 3 18 18 2 52 18 3 ПК-2

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В 33 333 15 15 540 540 166 374 15 76 80 10 374 ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.01 Аддитивные технологии Б1.В 3 3 3 108 108 34 74 3 18 14 2 74 3 ПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.02.02 Приложения магнитных материалов Б1.В 3 3 3 108 108 34 74 3 18 18 14 2 74 3 ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.03 Проектирование цифровых схем Б1.В 3 3 3 108 108 26 82 3 8 16 2 82 3 ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.04 Проектирование солнечных станций Б1.В 3 3 3 108 108 34 74 3 16 16 2 74 3 ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.05 Накопители электрической энергии Б1.В 3 3 3 108 108 34 74 3 16 16 2 74 3 ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.02.06 Оптика и оптические измерения в солнечной 

энергетике
Б1.В 3 3 3 108 108 38 70 3 18 18 2 70 3 ПК-2

- Б1.В.ДВ.02.07 Квантовая электроника Б1.В 3 3 3 108 108 42 66 3 20 20 2 66 3 ПК-2; ПК-3

- Б1.В.ДВ.02.08 Нанобиоматериаловедение Б1.В 3 3 3 108 108 30 78 3 18 10 2 78 3 ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.02.09 Квантовая радиофизика Б1.В 3 3 3 108 108 52 56 3 18 32 2 56 ПК-2

49 49 1764 1764 8 1756 5 2 178 6 216 38 6 1362

44 44 1584 1584 6 1578 6 216 38 6 1362

+ Б2.О.01(Пд) Производственная преддипломная практика Б2.О 4 38 38 1368 1368 6 1362 38 6 1362 3 УК-1; ОПК-4

+ Б2.О.02(П) Производственная (проектная) практика Б2.О 3 6 6 216 216 216 6 216 3 УК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-3

5 5 180 180 2 178 5 2 178

+ Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская 

работа)
Б2.В 2 5 5 180 180 2 178 5 2 178 3 УК-1; ОПК-2; ПК-1

6 6 216 216 4 212 6 4 212

+ Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы
Б3 4 4 144 144 2 142 4 2 142 3 УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы Б3 2 2 72 72 2 70 2 2 70 3 УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3

6 6 216 216 64 152 6 64 152

+ ФТД.01 Инженерная и компьютерная графика ФТД 2 3 3 108 108 32 76 3 32 76 3 ОПК-1; ПК-1

+ ФТД.02 Основы научных исследований ФТД 2 3 3 108 108 32 76 3 32 76 3 УК-1; ОПК-2; ОПК-4

+ К.М.01 Модуль 1 К.М

Обязательная часть 

з.е. Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Блок 1.Дисциплины (модули) 

К.М.Комплексные модули 

-

Закреп

ленная 

кафед

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс 1
- - - Формы пром. атт.

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

ФТД.Факультативные дисциплины 
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